Листа прашања за III колоквиум по Електроника

1. Биполарен слоен транзистор (BJT – Bipolar Junction Transistor) 
2. Коефициент на струјно засилување на BJT транзистор – само преносен фактор
3. Коефициент на струјно засилување на BJT транзистор – само ефикасност на емитерот
4. Карактеристики на BJT транзистор
5. Отпорни параметри на BJT. 
6. Пи-еквивалентен круг на BJT
7. T-еквивалентен круг. 
8. Транзистор во спој со заземјена база (Ai, Rvl, Av, Riz, G)
9. Транзистор во спој со заземјен емитер (Ai, Rvl, Av, Riz, G)
10. Хибридни параметри.
11. Премин од хибридни во отпорни параметри. 
12. Линеарен засилувачсо BJT. 
13. Температурна стабилизација на BJT. 
14. Поларизација на транзистор соеден изор нанапон (само првиот). 
15. JFET транзистор. 
16. MOSFET. 
17. CMOS уред. 
18. Тиристор

 
